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SOI通道转换型多模干涉耦合器的研究 

王章涛,樊中朝,陈少武,余金中 

（中国科学院半导体研究所,集成光电子国家重点联合实验室,北京 100083） 
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摘要  设计和制作了基于SOI的通道转换型多模干涉耦合器。用二维BPM方法分析了耦合器的性能与多模波导宽度
和长度的依赖关系.制作出的耦合器能实现良好的通道转换,器件的功率转换比为73,附加损耗为2.2 dB.提高器件
制作的精度将能进一步改善耦合器的性能.  
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